














































专利名称(译) 薄膜晶体管基板，具有该薄膜晶体管基板的液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20090135322A1 公开(公告)日 2009-05-28

申请号 US12/274769 申请日 2008-11-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM HOON
PARK SEUNG BEOM
UM YOON SUNG
YOU HYE RAN

发明人 KIM, HOON
PARK, SEUNG-BEOM
UM, YOON-SUNG
YOU, HYE-RAN

IPC分类号 G02F1/136 H01L29/04 H01L21/84

CPC分类号 G02F1/134336 G02F1/136213 G02F1/1368 H01L27/1214 G02F2001/134345 G02F2001/134372 
G02F2001/134318 G02F2001/134381

优先权 1020070120763 2007-11-26 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

薄膜晶体管（“TFT”）基板包括第一至第三TFT，第一和第二子像素电
极，以及降压电容器。第一和第二TFT的控制端子和输入端子分别连接
到第（N-1）栅极线和数据线。第一子像素电极连接到第一TFT的输出端
子。第二子像素电极连接到第二TFT的输出端子。第三TFT的控制端子和
输入端子分别连接到第N栅极线和第一子像素电极。降压电容器连接到第
三TFT的输出端子。从数据线传输到第一和第二子像素电极中的至少一
个的最大数据电压具有大约14伏至大约16伏的范围。
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